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摘要(译)

在涉及液晶显示装置的发明的一个实施例中，薄膜晶体管（TFT）阵列
基板的第一像素电极可以与TFT阵列基板的第二像素电极的狭缝重叠，
但不与第二像素电极的另一个狭缝重叠。 。这可以帮助诱导多畴电场而
不必精确地定位滤色器基板的公共电极和TFT阵列基板。这可以防止位
置误差，提高显示质量，产生更宽的视角，以及有时与传统液晶显示装
置和方法相关的较低色移。
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